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MEMORIA DESCRIPTIVA 
para solicitar

P A T E N T E  D E  I N V E N C I O N
en

E S P A Ñ A  
por VEINTE años

a nombre de N.V. PHILIPS ' GLOEILAI'-IPENFABRIHŒN, entidad ho­
landesa, establecida en Enimasingel 29, Eindhoven, Holanda, 
por:
"DISPOSICION DE CIRCUITO PARA EL CONTROL AUTOMATICO DE 
'GANANCIA DE UNA SEÑAL ELECTRICA"

La invención se refiere a una disposición de cir­
cuito para el control automático de ganancia de una señal 
elóctrica en que esta señal es aplicada a un circuito de 
entrada desde el cual son derivadas una primera tensión 
de señal suministrada a un primer camino de transmisión 
y una segunda tensión de señal que está en oposición de 
fase con la primera tensión de señal y que es suministra­
da a un segundo camino de transmisión que incluye un ele-
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mentó de impedancia variable, siendo controlado el ele­
mento de impedancia variable por una magnitud de control 
que varia con la amplitud de señal y siendo combinadas 
las dos señales conducidas a través de los caminos de 
transmisién en una salida común de modo que con amplitu­
des altas de señal estas dos señales se compensan subs­
tancialmente entre sí en la salida común.

Para el uso del control automático de ganancia, 
por ejemplo, en receptores de radio o televisién, es cono­
cido utilizar una asi llamada disposicién de circuito 
puente. En esta disposicién de circuito, dos tensiones 
de señal de fases opuestas son derivadas de la señal de 
entrada y son suministradas a través de dos caminos de 
transmisién a una etapa amplificadora subsiguiente. Un 
camino de transmisién incluye un diodo cuya impedancia es 
controlada por una magnitud de control, estando incluido 
un pequeño capacitor en el otro camino de transmisién.
Con amplitudes de señal bajas, el diodo es conductor y 
la transmisién de la señal se efectúa principalmente a 
través de este diodo. Con amplitudes de señal crecien­
tes, el diodo es excitado gradualmente cada vez más en 
la direccién de bloqueo, mientras que con señales de en­
trada muy altas el didodo bloqueado constituye una impe­
dancia principalmente capacitiva; esta impedancia cons­
tituye junto con el capacitor y el otro camino de trans­
misién un circuito puente que está substancialmente en el 
estado de equilibrio de modo que la transmisién de señal 
es considerablemente atenuada.

Una gran ventaja de tales circuitos puente con­
trolables es el rango de control muy amplio, dado que la
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atenuación resultante del estado de equilibrio del cir­
cuito puente es prácticamente ilimitado.

Otra clase de circuito para el control automá­
tico de ganancia consiste en un circuito resonante para- 

5 lelo que está incluido en el camino de transmisión de la 
señal y en el cual un así llamado diodo amortiguador está 
conectado para corriente alterna en disposición paralela; 
la impedancia de este diodo de amortiguamiento es contro­
lada por la magnitud de control en un sentido tal que con 

10 señales bajas la impedancia del diodo es alta, de modo
que el circuito resonante tiene una calidad elevada y una 
gran selectividad y las señales son poco atenuadas. Con 
una amplitud de señal creciente, la impedancia del diodo 
disminuye de modo que el circuito es amortiguado y las 

15 señales transmitidas son atenuadas. Una ventaja importan­
te de tales disposiciones de circuito de control automá­
tico de ganancia que incluyen un diodo amortiguador es 
que a diferencia del circuito puente antes mencionado la 
impedancia de entrada de la disposición de circuito dis- 

20 minuye con una señal de aumento. Esto es importante si 
la disposición de circuito está incluida en el circuito 
colector de un transistor precedente. El aumento con una 
corriente alterna de coleotor de amplitud de señal en au­
mento de este transistor produce una tensión alterna de 

25 colector sobre la impedancia de entrada del circuito de
control automático de ganancia que en el caso de una im­
pedancia de entrada constante aumentaría proporcionalmen­
te, lo que rápidamente resultaría en una sobre-excitación 
del espacio de colector de este transistor. En un cir- 

30 cuito de control automático de ganancia que tiene un diodo
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amortiguador, la impedancia de entrada de este circuito 
disminuye con una amplitud de señal en aumento de modo 
q_ue la tensión alterna en el electrodo de colector del 
transistor precedente aumenta en forma considerablemente 

5 menos rápida. En estas disposiciones de circuito, por 
lo tanto, la sobre-excitación del espacio de colector 
ocurre sólamente con amplitudes de señal considerablemen­
te más altas.

Otra ventaja de los circuitos con control auto- 
10 mático de ganancia que tienen un diodo amortiguador es 

que con una señal de entrada en aumento la calidad del 
circuito resonante disminuye de modo que aumenta el an­
cho de banda pasado. Con la recepción de transmisores 
muy potentes el ancho de banda del receptor por lo tanto, 

15 es automáticamente aumentado.
El objeto de la invención os proveer una dispo­

sición de circuito para el control automático de ganaría 
que tiene tanto el rango de control amplio de un circuito 
puente controlable como las ventajas de una disposición 

20 de circuito que tiene un diodo amortiguador, esto es la
capacidad de manejar señales altas sin la ocurrencia de 
distorsiones y el control automático de ancho do banda.
La disposición de circuito de acuerdo con la invención 
so caracteriza porque el primer camino de transmisión 

25 de la señal incluye una impedancia principalmente ohmioa
y porque la impedancia del elemento de impedancia varia­
ble es controlada de modo que disminuye con una amplitud 
de señal en amiento mientras que la segunda tensión de 
señal excede a la primera tensión de señal en una magni- 

30 tud tal que el circuito de entrada es sometido a un amor-
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tiguamionto que amienta considerablemente a medida que pro­
sigue el control.

Debería mencionarse que ya es conocido en un 
circuito puente en que tensiones Re señal do la Eiisma 

5 amplitud son suministradas a los dos caminos de transmi­
sión, disminuir la impedancia del elemento de resisten­
cia variable en el segundo camino de transmisión con una 
amplitud de sefíal en aumento. Sin embargo, en esta dis­
posición de circuito el amortiguamiento del circuito de 

10 entrada, que aumenta solo ligeramente con el progreso del 
control, es compensado por un segundo elemento de resis­
tencia variable controlado en sentido opuesto por la mag­
nitud de control a incluido en el primer camino de trans­
misión de señal.

15 La invención será descripta a continuación más
detalladamente con referencia a las figuras mostradas en 
ni dibujo, en que:

La figura 1 muestra un diagrama de circuito bá­
sico de un circuito de control automático de ganancia que 

20 sirve para explicar la invención;
La figura 2 muestra un diagrama de circuito bá­

sico de una disposición de circuito de acuerdo con la in­
vención;

La figura 3 muestra otra realización desarrolla- 
25 da do una disposición de circuito de acuerdo con la inven­

ción.
La figura 1 muestra un circuito de control automá 

tico de ganancia para ser usado en la parte de frecuencia 
intermedia de un receptor de radio. La disposición de 

30 circuito está precedida por un transistor mezclador 1 que
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suministra una señal de frecuencia intermedia que puede con 
sistir, por ejemplo, en una onda portadora de 460 kc/s mo­
dulada en amplitud por una señal.

Un circuito resonante incluido en el circuito 
colector de esto transistor mezclador y constituido por 
un capacitor 2 y un inductor 3 está sintonizado a la fre­
cuencia portadora de la señal. La señal es derivada por 
medio de un devanado de acoplamiento que consiste en dos 
partes 4a y 4b a un; extremo del cual está conectado un 
primer canino de transmisión dqéeñal que incluye un resis­
tor 5, mientras que el otro extremo de este devanado de 
acoplamiento está conectado un segundo camino de transmi­
sión de señal que incluye un diodo 6 y un capacitor de blo­
queo 7. Los dos caminos de transmisión de señal están 
conectados entre si en una salida común que está conectada 
al terminal de entrada de una etapa amplificadora 8 subsi­
guiente. El otro terminal de entrada de esta etapa am­
plificadora y la derivación central sobre el devanado de 
acoplamiento están conectadas a masa.

La impedancia del diodo 6 es controlada con la 
ayuda de una tensión de control Vr suministrada a este dio­
do a través do un resistor 9; el capacitor de bloqueo 7 
sirvo para evitar que la tensión de control fluya a masa 
a través de la entrada del amplificador 8, o el resistor 
5.

En disposiciones de circuito para el control 
automático de ganancia, la tensión de control Vr varía con 
la amplitud de la señal suministrada por la disposición de 
circuito y puede ser derivada por ejemplo de una manera ya 
conocida, de la salida de la etapa amplificadora 8. La
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1

tensión de control es elegida de modo que con amplitudes 
bajas de señal el diodo es bloqueado, mientras que con una 
amplitud de señal en aumento este diodo es excitado gra­
dualmente cada vez más en la dirección de paso. Con am­
plitudes bajas de señal, por lo tanto solamente el primer 
camino de transmisión que incluye el resistor 5 es permea­
ble a la señal y la señal es transmitida a travós de este 
camino a la entrada de la etapa amplificadora 8. La re­
lación de transformación n^/n^ entre el inductor primario 
3 y la mitad inferior 4a del devanado de acoplamiento que 
funciona como devanado secundario es elegida de modo que 
se efectúa la transmisión de señal óptima sin permitir 
que la impedancia de entrada de la etapa amplificadora 8 
ejerza una influencia excesivamente grande sobre la cali­
dad y la frecuencia de sintonía del circuito rcsonánte 
3, 4. En la práctica la relación de transformación 
n̂ /iig, ser elegida, por ejemplo, igual a 30.

Con una amplitud de señal en aumento, la inpe- 
dancia del diodo 6 es reducida con la ayuda de la tensión 
de control Yr de modo que la transmisión de señal se efec­
túa Igualmente a travós del segundo camino de transmisión 
a la entrada del amplificador 8. Sin embargo, esta se­
ñal está en oposición de fase con relación a la señal apli­
cada a travós del primer camino de transmisión de modo que 
a medida que el diodo 6 se vuelve más conductor, es compen­
sada una mayor parte de la señal aplicada a travós del 
primer camino de transmisión por la señal aplicada a tra­
vés del segundo camino de transmisión, de modo que se lo­
gra la atenuación de la señal. La atenuación de señal 
de la disposición de circuito es muy grande tan pronto
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como la resistencia Ael diodo 6 se ha vuelto substancial­
mente igual-a la del resistor 5 con la ayuda de la tensión 
de control Vr; el circuito puente constituido por las dos 
mitades dol devanado de acoplamiento, el diodo 6 y el re­
sistor 5 está entonces substancialmente en el estado de 
equilibrio y la amplitud de la señal de salida de la dispo­
sición de circuito aplicada al amplificador 8 es solo muy 
baja con respecto a la de la señal de entrada aplicada al 
circuito de entrada.

Dado que la impedancia del diodo 6 disminuye con 
una amplitud de señal en aumento, el amortiguamiento del 
circuito resonante 2,3 aumenta con una amplitud de señal 
en aumento; esto es importante dado que, como se ha esta­
blecido en el exordio, se evita asi la distorsión en el 
transistor 1 precedente, realizándose además un control 
automático de ancho de banda y el rango de control es adi­
cionalmente ensanchado.

El grado de este aumento en amortiguamiento 
puede ser calculado de la manra siguiente:

En el estado no controlado, cuando el diodo 6 
está bloqueado, el amortiguamiento ejercido sobre el cir­
cuito primario por el circuito secundario es despreciable 
con respecto a la resistenci^ásresaancia del circuito pri­
mario mismo, que en la práctica puede ser de 10 KOhm.

En el estado completamente controlado, la resis­
tencia Rg del diodo 6 es igual a la resistencia R^. Por 
ejemplo, la resistencia R^ puede ser 100 ohms de modo que 
en el estado controlado una resistencia R^ 4- Rg = 2 R^ = 
200 ohms es conectada sobre el devanado de acoplamiento.
Si, como se ha supuesto antes, la relación de transforma-
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ción entre el devanado primario 3 y una mitad del deva­
nado de acoplamiento es igual a 30, la relación de trans­
formación entre el devanado primario y todo el devanado 
de acoplamiento es igual a 15 de modo que la resistencia 
de amortiguamiento transformada a travás de este transfor- 
mador para el lado primario es (15). 200 Olims = 45kOhm.

De este ejemplo numérico se sigue que en la dis­
posición de circuito de la figura 1, apenas existe un 
aumento de amortiguamiento con el progreso del control.
En el estado no controlado la resistencia de resonancia 
del circuito 2,3 es igual a 10 kOhm y en el estado comple­
tamente controlado, una resistencia de amortiguamiento 
adicional de 45 kOhm está conectada en paralelo con la 
misma de modo que la resistencia de resonancia total ha 
disminuido solamente a aproximadamente 8,2 kOhn.

A fin de obtener una mejora en esta relación, 
de acuerdo con la invención, la parte (4b) del devanado 
de acoplamiento a la que está conectado el segundo camino 
de transmisión de señal es muy agrandado con respecto a la 
parte (4a) a la que está conectado el primer camino de 
transmisión de señal. El devanado de acoplamiento es 
vuelto asi muy asimótrico de modo que es suministrada una 
tensión de señal mucho mayor al segundo camino de trans­
misión (el diodo 6) que al primer camino de transmisión 
(el resistor 5). Esto está ilustrado en la figura 2.

La relación entre los mimaros de espiras n^,
^b ^a áevanado primario 3, y las partes 4b y 4a del 
devanado secundario respectivamente, puede ser, por ejem­
plo, 30 : 8 : 1. Debería mencionarse que con amplitudes 
de señal bajas, cuando el diodo 6 está bloquead, solamente

1
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la parte 4a del devanado de acoplamiento es operativa para
la transmisión do señal y esta señal es transmitida con la
misma relación de transformación n : n = 30 : 1 como enP 1
la disposición de circuito de la figura 1, relación que es 

5 óptima para las amplitudes de señal bajas. El agrandamien­
to de la parte de devanado 4b por lo tanto no afecta ad­
versamente de ninguna manera las propiedades do la dispo­
sición de circuito para transmitir señales bajas.

El estado final del control es alcanzado cuando 
10 la señal aplicada a través del resistor 5 es compensado de

manera substancialmente completa por la señal aplicada 
on oposición de fase a través del diodo 6. Dado que la 
tensión de señal suministrada al diodo 6 os considerále- 
mente más alta (n^/n^ vedes) que la tensión de señal su- 

15 ministrada al resistor 5* Esta condición es alcanzada 
ya cuando la resistencia Rg del diodo es substancialmente
igual a R . En primer lugar se obtiene enton-

na 5oes la ventaja que el control del diodo ó requiere una 
cantidad considerablemente menor de energía de control 

20 que en la disposición do circuito de la figura 1, dado que
el diodo necesita ser controlado mucho menos lejos en la 
dirección de paso, consistiendo la segunda ventaja en que 
el resistor 5 puede ser elegido menor (por ejemplo 33 Ohm 
on lugar de 100 Ohm), lo que resulta, como se probará más 

25 adelante, en que el amortiguamiento dol circuito de Entra­
da en aumento aumenta con el restante control.

Este amortiguamiento puede sor determinado de la 
manera siguiente:

La combinación serie del diodo 6 y el resistor 
30 5 os conectada sobre todo el devanado de acoplamiento;

10



dado que en el estado controlado la resistencia del diodo
es n i R .la resistencia total sobre el devando de

— -  5 '
n a

acoplamiento es: .

n n 4- n
(1  ̂  ̂ ) R r = (  ̂ T3 ) Rn n 5aa

La relación de transformación entre el devanado
primario 3 y todo el devanado de acoplamiento es igual a

n ../n  P 4- i*'̂b y la resistencia de amortiguamiento transfor­

mada para el lado primario por lo tanto es igual a

10
n

(
n 4- na b

n n 
a 4- b
n a

Rr
n 2

n \2= n ü ,n 1 4- n^/4i.a
R

5
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De esta fórmula resultará evidente que el alar­
gamiento de la parte 4b del devanado de acoplamiento re­
sulta en un aumento considerable en el amortiguamiento del 
circuito primario. Esto se debe directamente al aumen­
to del námero de espiras n^ de la parte 4b e indirectamen­
te a la posibilidad de redudir la resistencia R^.

Como se mostró precedentemente, en la disposición 
de circuito de la figura 1 en que n^ : n^ : n^ = 30 : 1 :
1 y = 100 Ohm, en el estado controlado la resistencia 
de amortiguamiento transformada es igual a 45 kOhm. En la 
disposición de circuito de la figura 2 en que n^ : n^ : n^
= 39 : 3 : 1 y R^ = 33 Ohm, en el estado controlado la 
resistencia de amortiguamiento transformada es 3300 Ohm.

Las dos tensiones de sefíal suministradas a los 
dos caminos de transmisión pueden ser derindas del circuito 
de entrada de diferentes maneras. En lugar de un devana­
do de acoplamiento que consiste de dos partes como se mues­
tra en la figura 2, pueden ser usados dos devanados de aco­
plamiento separados no conectados entre si para corriente 
continua, siendo el segundo camino de transmisión conside­
rablemente más grande que el primer camino de transmisión.

Como alternativa, el inductor 3 0 la capacitancia
2 del circuito resonante pueden ser subdivididos en una 
pluralidad de secciones inductivas o capacitivas a las cua­
les están conectados los dos caminos de transmisión de modo 
que las dos tensiones de señal están en oposición de fase 
entre sí con respecto a masa y la tensión de señal sumi­
nistrada al segundo camino de transmisión es substancialmen­
te más alta que la tensión de señal suministrada al primer 
camino de transmisión. Debería mencionarse además que el
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circuito de entrada puede ser de un tipo aperiódico en lu­
gar ue estar constituido por un circuito resonante. Se ob­
tiene una considerable simplificación en la disposición 
de circuito si el devanado de acoplamiento al que está 
conectado el segundo camino de transmisión está combinado 
con al menos una parte de la inductancia primaria; el pri­
mer camino de transmisión está conectado a un devanado de 
acoplamiento separado. Otra realización desarrollada 
del mismo es mostrada en la figura 3* Elementos de cir­
cuito correspondientes a los de la figura 2 están indicados 
por los mismos números de referencia.

En la disposición de circuito de la figura 3) el 
circuito emisor del transistor 1 incluye un resistor 10 
conectado a una tensión continua positiva y desacoplada 
para la frecuencia de señal por medio de un capacitor 11. 
Este resistor es usado para el suministro de corriente con­
tinua del transistor 1. El circuito colector de este tran­
sistor incluye en serie con el circuito resonante 2, 3 un 
resistor 13 desacoplado por medio de un capacitor 12. El 
fin para el que se usa este resistor se establecerá más 
adelante. Con la ayuda del devanado de acoplamiento 4a, 
es derivada la tensión de señal para el primer camino de 
transmisión que incluye el resistor 5. La parte inferior 
de este devanado de acoplamiento está a potencial de masa 
para las frecuencias de señal con la ayuda de un capacitor 
14. La tensión de señal para el segundo camino de trans­
misión qB incluye el diodo 6 y el capacitor de acoplamiento 
7 es derivada del inductor 3 con la ayuda de una deriva­
ción 15 sobre este inductor de modo que la parte del in­
ductor mtre la derivación 15 y el terminal a masa por medio
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del capacitor 12, funciona cccao un devanado de acoplamien­
to para el segundo camino de transmisión de señal. Así, 
se economiza un devanado de acoplamiento adicional para el 
segundo camino de transmisión (a saber, el devanado 4b en 
la figura 2).

Los dos caminos de transmisión de señal, a saber 
el primer camino de transmisión de señal que incluye el 
resistor 5 y el segundo camino de transmisión de señal que 
incluye el diodo 6 y el capacitor de acoplamiento 7, están 
ambos conectados al electrodo de base de un transistor am­
plificador 16. El devanado 4a es arrollado de modo que 
la tensión de señal suministrada al resistor 5 están en 
oposición de fase con respecto a la tensión de señal en la 
derivación 15. El circuito emisor del transistor 16 in­
cluye un resistor emisor 17 que está conectado a una ten­
sión continua positiva y que es desacoplado por un capaci­
tor 18. El circuito colector del transistor 16 incluye 
un circuito resonante 19 sintonizado a las frecuencias de 
señal con la a3?uda del cual la señal es desacoplada (de una 
manera no mostrada) y un resistor 21 conectado en serie con 
el mismo y desacoplado por un capacitor 20. La parte su­
perior de este resistor es conectada a través del resistor 
9 a la unión del diodo 6 y el capacitor de acoplamiento 
7.

Una tensión de control automático de ganancia 
es suministrada a través de un conductor 22 a la parte in­
ferior del devanado de acoplamiento 4a, tensión que puede 
ser derivada, por ejemplo, por rectificación de la señal 
de salida del transistor 16. El control automático de 
ganancia se efectáa de la manera siguiente:

14
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En el caso de recepción de señales bajas, es su­
ministrada una tensión de control tal a través del conduc­
tor 22, el devanado de acoplamiento 4a y el resistor 5, al 
electrodo de base del transistor 16 que una corriente con­
tinua emisor-colector comparativamente alta fluye a través 
de este transistor de modo que estqtransistor es ajustado 
para amplificación máxima. La alta corriente continua 
de colector del transistor 16 fluye también a través del 
circuito 19 y el resistor 21 de modo que es producida una 
tensión positiva alta sobre este resistor que es suminis­
trada a través del resistor 9 al cátodo del diodo 6.

Una corrientqóontínua que es independiente del 
control automático de ganancia circula igualmente a tra­
vés del circuito emisor-colector del transistor 1, el in­
ductor 3 y el resistor 13. Esta corriente continua pro­
duce sobre el resistor 13 una tensión continua positiva 
que os suministrada a través del inductor 3 al ánodo del 
diodo 6. La disposición de circuito es dimensionada de 
modo que con amplitudes bajas de señal la tensión continua 
positiva sobre el resistor 21 es más alta que aquella so­
bre el resistor 13 de modo que el diodo 6 es bloqueado y 
la transmisión de señal se efeotda de manera substancialmen­
te exclusiva a través del primer camino de transmisión de 
señal.

Con una amplitud de señal en amento, el transistor 
16 es controlado en la dirección inversa de manera conoci­
da por la tensión de control suministrada a través del con­
ductor 22 de modo que la amplificación de este transistor 
disminuye, disminuyendo también la tensión continua sobre 
el resistor 21. De acuerdo a como disminuye esta tensión

15



continua por debajo del valor de la tensión continua pro­
ducto sobre el resistor 13, el diodo §és excitado gradual­
mente cada vez más en la dirección de paso de modo que el 
circuito puente constituido por los elementos 3) 4a, 5, 6 
y 7 alcanza el estado de equilibrio, Así se alcanza una 
considerable redudción de la amplificación mietras que 
además el circuito resonante 2, 3, es substancialmente 
amortiguado.

Esta solicitud que corresponde a la presentada 
en Holanda el 28 de Octubre de 1.965, bajo el mimero 
65-13948, se acoge a los beneficios del Artículo 51 del 
vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

N O T A

Los puntos de invención propia y nueva que se 
presentan para que sean objeto de esta solicitud de Pa­
tente de Invención en España por VEINTE años, son loe 
siguíetes:

1.- Disposición de circuito para el control 
automático de ganancia de una señal eléctrica en que esta 
señal es aplicada a un circuito de entrada desde el cual 
son derivabas una primera tensión do señal suministrada 
a un primer camino de transmisión y una segunda tensión

16
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de señal que están en oposición de fase a la primera ten­
sión de señal y que es suministrada a un segundo camino de 
transmisión que incluye un elemento de impedancia variable, 
siendo controlado el elemento de impedancia variable por 
una magnitud de control que varía con la amplitud de señal 
y siendo combinadas las dos señales conducidas a travós de 
los caminos de transmisión en una salida común de modo que 
con amplitudes de señal altas estas dos señales se compen­
san entre sí de manera substancialmente completa en la sa­
lida común caracterizada porque el primer camino de trans­
misión de señal incluye una impedancia principalmente 
ohmioa y que la impedancia del elemento de impedancia va­
riable es controlada de modo que disminuye con una ampli­
tud de señal en amiento, excediendo la segunda tensión de 
señal a la primera tensión de señal en una magnitud tal que 
sobro el circuito de entrada es ejercido un amortiguamien­
to que aumenta considerablemente con el progreso del con­
trol.

2.- Disposición de circuito do acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque la segunda tensión 
do señal os al menos dos veces y preferiblemente cinco 
veces mayor que la primera tensión de señal.

3.- Disposición de circuito do acuerdo con las 
roivindidaciones 1 ó 2, en que el circuito de entrada tie­
ne un circuito resonante sintonizado a las frecuencias de
señal que está provisto con dos devanados de acoplamiento 
magnóticamente acoplados con ol inductor y el circuito 
resonante caracterizada porque elddevanado de acoplamien­
to para la segunda tensión de señal tiene un número de

considcraljlornentc mayor quo el devanado do acopla-
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miento para la primera tensión ¿e
4. - Disposición do circuito de acuerdo con las 

reivindicaciones 1 ó 2, en que el circuito do entrada in­
cluye un circuito resonante sintonizado a las frecuencias 
de señal caracterizada porque uno de los ramales del cir­
cuito resonante está subdividido en una pluralidad do sec­
ciones capacitivas o inductivas conectadas en serie y que 
los dos caminos de transmisión de señal están conectados
a esto ranal de modo que ol segundo camino de transmisión 
está conectado a una sección de impedancia mayor que el 
primor camino de transmisión.

5. - Disposición de circuito de acuerdo con las 
roivindidacioncs 1 ó 2, en que ol circuito de entrada in­
cluye un circuito resonante sintonizado a las frecuencias 
de señal, siendo derivada la primera tensión do señal des­
de un devanado de acoplamiento magnéticamente acoplado con 
el inductor del circuito resonante caracterizada porque la 
segunda tensión de señal es derivada desde una derivación 
sobre el inductor del circuito resonante, derivación que 
está dispuesta de modo que el segundo camino de transmisión 
está conectado a un número de espiras del inductor que es 
mayor que el número de espiras del devanado de acoplamien­
to.

6. - Disposición de circuito de acuerdo con la rei­
vindicación 5: caracterizada porque una tensión continua es 
suministrada al elemento do impedancia variable a travós de 
dicho inductor.

7. - Disposición de circuito de acuerdo con la rei­
vindicación 6, en que el circuito resonante está incluido
en el circuito de colector de un transistor, caracterizado 
porque dicha tensión continua os producida por medio de un
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resistor incluido en el circuito de colector de este tran­
sistor.

8. - Disposición de circuito de acuerdo con cual­
quiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada 
porque la salida común de los dos caminos de transmisión 
está conectada al electrodo de base de un transistor sub­
siguiente y que la impedancia principalmente ohmica inclui­
da en el primer camino de transmisión es menor que 100 
Ohms.

9. - Disposición de circuito de acuerdo con la 
reivindicación 8, caracterizada porque el factor do ampli­
ficación del transistor a cuyo electrodo de baso están 
conectados los dos caminos de transmisión es controlado 
por medio de una tensión de control que debe sor suminis­
trada a través del primer camino do transmisión al elec­
trodo de base do este transistor.

10. - Disposición de circuito de acuerdo con la 
reivindicación 9, caracterizada porque el circuito de sa­
lida del transistor a cuyo electrodo de base están coned- 
tados los dos caminos de transmisión incluye un resistor 
desde el cual es derivada la magnitud de control para el 
elemento de impedancia variable incluido en el segundo ca­
mino de transmisión.

11. - Disposición de circuito para el control 
automático de ganancia de una señal eléctrica.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que an­
tecede y para los fines que se han especificado.
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Esta Memoria consta de veinte hojas escritas a 
máquina por una sola cara.

Madrid, 2. 5 ijbl.
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